Beca Ioana

Gr.432 A
PARAMETRII DIPORŢILOR
1.  OBIECTUL LUCRĂRII
In lucrare sunt studiate metodele de măsurare experimentala a parametrilor asociaţi unor formalisme de descriere a diporţilor, precum si relaţiile dintre aceşti parametri. Este analizat modul de lucru pe impedanţe imagine.

SCHEMA DE PRINCIPIU A MACHETEI:




( valorile rezistentelor sunt date in ohmi)

B.  DETERMINAREA PARAMETRILOR T:

Schema machetei de laborator este prezentata in figura de mai jos:

                                 Ra1                                                      Ra2

                                      D
                                          

cu Ra1=10,2 Ra2= 9,3 ( si frecventa de lucru de 2 KHz.


In urma măsurătorilor se obţine următorul tabel:
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Tabelul s-a completat cu ajutorul următoarelor formule:
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C.  Determinarea parametrilor Z:


Rezultatele măsurătorilor au fost trecute in următorul tabel cu ajutorul relaţiilor:
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0,28
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D.  Considerând adevărate valorile parametrilor T calculaţi la punctul B. am determinat, folosind relaţiile de trecere, parametrii Zij’.

Z11 = A/C ( Z11 = 150( ( (11 = 0,06

Z12 = (T/C ( Z12 = 140( ( (12 = 0,06

Z21 = 1/C ( Z21 = 140( ( (12 = 0,03

Z22 = D/C ( Z22 = 820( ( (12 = 0,04

E.  Folosind parametri T determinaţi la punctul B. calculam impedanţele imagine Z01, Z02 si atenuarea pe imagini g folosind relaţiile:




,  

  ,  


din calcule rezulta: Z01 =140 (, Z02 =750 (, g = 1,54 Np.

F.  Utilizând următorul circuit :

                         Z01
                                 

                    E    ~        U1                     U2     Z02

s-au obţinut : U1 = 0,74 V si U2 = 0,37 V.

 
Folosindu-se formula: 



 

obţinem pentru g valoarea g’=1.53, rezulta pentru ( valoarea  ( =0,006


Alimentând diportul la poarta 2 obţinem: U1 = 0.853 V si  U2 = 0.086 V, iar pentru g valoarea g’’ = 3 cu o eroare de ( =0,97

G.  Conectându-se la poarta 2 a unei impedanţa de valoare egala cu Z02 obţinem la poarta 1 (prin măsurare cu ohmetrul) impedanţa: Z01’ = 152 (, cu o eroare (1 = 0,03 fata de cea calculata la punctul E. Conectându-se apoi la poarta 1 a unei impedanţe de valoare egala cu Z01 se obţine la poarta 2 impedanţa: Z02’ = 732 (, cu o eroare (2 = 0,02 fata de cea calculata la punctul E.

H.  Vom determina experimental impedanţele imagine pentru cele trei secţiuni de atenuator prin metoda măsurării impedanţelor de gol si de scurtcircuit pentru fiecare in parte si folosind următoarele formule:



   , 

  ,   



Datele experimentale sunt trecute in tabelul de mai jos:


Z1g
Z2g
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Z02
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atenuator1
157.6
811
127
653
141.5
727.7
1.46

atenuator2
774
163
611
128.6
687.7
144.8
1.41

atenuator3
162.6
782
128.8
619
144.8
695.7
1.42


Se conectează in cascada cele trei secţiuni de atenuator si se alimentează astfel încât diportul rezultat sa lucreze pe imagini. Se măsoară atenuarea pe imagini si g' a diportului considerat. Se evaluează eroarea fata de valoarea teoretica.


U1=0,73V; U2=0,018; Z0=704 (; Zg=150 (; de unde g=4,476Np. Se calculează 

 0,015

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI SI APLICAŢII

A)  Pentru un diport oarecare avem nevoie de patru parametri, pentru unul reciproc de trei parametri (deoarece Z12 = Z21), iar pentru unul simetric de doar doi (deoarece si Z11 = Z22 ).

B)  Condiţia de adaptare coincide cu condiţia de transfer maxim de putere 

C)  Atenuarea de neadaptare (de exemplu la poarta 2) este negativa atunci când Z02 este o bobina, iar Zs este un condensator sau invers.

D)  Atenuarea de ecou depinde de sensul de propagare a puterii prin diport.


ÎNTREBĂRI
1.  Z1g = Z2g = 


Z2sc = Z1sc = 


Făcând produsul Z1scZ1g si extrăgând radicalul obţinem: Zc = Ro.

Prin extragerea radicalului din raportul Z1sc / Z1g obţinem:




Se obţin pentru R2 si R3 relaţiile:


     si   R3 = 


2.  Parametrii T ai tranzistorului sunt:
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3.  Se obţin parametri T următori:

A = 0, B = - Ro ,  C = - 1/ Ro  , D =0  si Z01 = 0 , iar Z02 = 0, g = ln 1 = 0
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